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SOI Solutions
领

应

 进 压 传
 应
 仪
 动传
 频 电 统
 电 统
 电
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 疗
 车
 费
 仪 仪

Icemos在各种SOI基材方面拥有丰富的经验，我们
技术娴熟的应用工程团队可协助您选择最理想的参
数组合，以确保您获得适合您工程应用的定制SOI.

IceMOS Technology 是100-200mm厚膜SOI（绝
缘体上硅）晶片的领先供应商，该晶片适于各种 IC
和 MEMS 的应用。 凭借20多年的SOI制造经验，我
们提供了卓越的规格范围，是市场上可用范围最广
的规格之㇐。

我们在各种SOI基材方面拥有丰富的经验，我们技术
娴熟的应用工程团队可帮助您选择适合您要求的最
佳参数组合，从而确保为您的应用提供完美的定制
SOI解决方案。

通过六標準差品質原則中不断改进我们的工艺，
IceMOS Technology提供了世界一流的产品质量，
具有竞争力的成本结构以及快速的周转时间，使
IceMOS Technology成为您理想的SOI合作伙伴。
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SOI Specification规格
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



SiSi Solutions

Handle

Device

Silicon- Silicon Bonding

领

应

 压
 线电频 减
 电 测
 线 测
 红 传
 压

层

关键特性
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

 层
层
 层
 过
  层电 达



质 经 检测验证
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应 层
层

对 导 设备 叠层
圆 传统

传统 经济
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实现这

层压 艺 质
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浓
浓 掺杂 户 应 进 剧
轻 调节

http://cn.icemostech.com



规

图 为许 电 设备
键 层 优势 这

优势
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



SOI

Oxidized Device

DSOI

DSOI Solutions
导 应 产

应 应 们 拥
经验 们 应 师拥 专业 识

选择 组 进 圆

领 应 们
应

经验 们 规 围 场
围 规 应 获

过 户 够 发
进 产 们经验 艺 师
惯 领 经验 为
沟 额 铸 艺
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
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规
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



DSP Solutions

DSP

领

应



 领

 线电频
 电领

 电
 疗
 车
 费


圆 处 绝
专业 识 产 识 达

优

经验为 场

们经验 团队拥 设计 经验
发 满

圆 处 优质
们 识 经验
们 标 规 应

们 产 质 竞 结构
转时间

伙

Wafer can be oxidised if required 

http://cn.icemostech.com



DSP Specification规
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



CSOI Solutions
应

领

 压
传
 惯

 谐
 风

 电
 疗
 车
 费


键 预镂
户设计师 发 设备

满 严 场

键 领 应
这类 应 过 层
沟 蚀 专业 识 经验 们 进 圆
键 术 专 为创 产

键 圆 预
蚀 设计 满 场
级设备

空腔键合SOI为我们的客户提供以下好处 -
•IceMOS卓越的键合技术和专业知识
•减少推出时的粘着问题
•简化的制造流程
•低成本空腔 SOI / Si-Si解决方案
•灵活的设计跟据客户需求/下游应用设计

IceMOS embedded Cavity Feature

Cavity 
Handle

Cavity Handle 
with Oxide

Device

Cavity CSOI 
wafer

C-SAM and AVI inspection available

http://cn.icemostech.com



CSOI Specification规
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



Thin-SOI Solutions

http://cn.icemostech.com

发
层 µ 圆

经验 为 频应
现 质产

热 长 氧 层
规 围 滤
应

过 玛环 进 们
产 质

竞 结构 转
为

伙

们 们
领

 频滤
 电
 图 传
 线连


电
 频 电 统

 电
 疗
 费
 电



Thin-SOI Specification规

≤ ≥ Ω

µ

≤ ≥ Ω

标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



Trench SOI

图 显 结 术 术 压
电 对 积节

 HV bipolar transistor 
fabricated in 
Junction isolated IC 

 Same HV bipolar 
transistor fabricated 
in ICEMOS DI 
technology 

SOI Wafer

Trench Etched 
SOI Wafer

Trench Isolated 
SOI Wafer

应

们 沟 领

 频滤
 电
 传
 线连


电
 频 电 统

 电
 疗
 费
 电

组 间 压
术 宽 沟 蚀 氧

结 达

电 质 术
单 压

宽 沟 蚀 氧
结构 这项 术 圆 为
层 为

们 师 设计团队紧
发挥 产

们 沟 领
•
• 态继电
• 电 电 设备
•电 压类
• 电
• 电
• 传

http://cn.icemostech.com



Trench SOI Specification规
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标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



TSV Solutions
专门

领

应



领
 线电频
 电
 电
 级类

 电
 疗
 车
 费
 电
 仪 仪

预
该 过 连 给 户
这

发 创
圆 连 术 为标 业
设计师 设计 问题

这 连 们 许 户轻
设计 带 焊 圆级

经过
处 该 过 连

给 户 这

连 过 圆蚀 掺杂
进 圆 污
颗 计 标 规
们 经验证 扩 达 稳

伙 发 户 圆
连 选 连 实 圆

轻 连 电 传 现
焊垫 边 优 设计 户
进

TSV 
Wafer

TSV Wafer 
with

Liner Oxide

TSV Wafer with
Polysilicon 

Interconnects

http://cn.icemostech.com



TSV Specification规

铝 术 连 顶
额 扩

电 显 。

Ω

标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队

http://cn.icemostech.com



Foundry Services

 质


 层


户
艺

圆 执
质 处 单 艺 为 户

处 务 务 键
扫 显 镜 图 计 辅 设计

艺 蚀

为 圆
执 质 单 艺 户 处
务

为键 圆
扫 显 镜 为 户 圆

键 务 检查
规 测试 规

测试 红 显 镜 线显 镜 扫
显 镜 扫 样

换 检测 标

蚀 。

检测 检测 为 层 为 µ 层 为
扫

µ 扫 圆
专业 识 发 艺 计 辅 设计

发 图
单 艺铸 务 标 铸 拟
环 运 过 过统计过 严 进

污 标 为 这 转 务 时
规

http://cn.icemostech.com



蚀 务
沟 蚀 术 该领 经验

为 蚀 选项 蚀 达 沟 纵
为 蚀 积图 积 达 块 蚀 纵

达 蚀 积 达 们 术 仅 沟 满 还
为 续 们 请联 们
团队 讨论蚀 侧 长宽 蚀 积

艺 热氧 氧 艺
够为 蚀 积 热氧 牺 氧 层

掺杂 掺杂 层 户 设

Neighbouring High and Low aspect ratio trenches in 
SOI without undercut.

Conformal Oxide & Poly refill in trenches etched in SOI. 

http://cn.icemostech.com

标 规 过 们 乐 户 设计
讨论 规 请联 们 销 团队



http://cn.icemostech.com

为
级结 进
键 应

拥 专业 识 伦
术发 户 询 产

获 务

团队 创 产 发 设计 专业 务
术 们 团队为 户

务 导 业 创 产
户 发 专业产

为 产 组 终 伦

库

拥
圆库

请 过访问 侧 维码查 们 库 单

该 库 圆

库 产 约为 订单
进 这 圆 们 乐 虑

报 订购 请 过电话
联 们 销 团队

Northern Ireland facotry

IceMOS Japan Sales (ASIA)
Name: Fumika Hidaka
Phone: +81-90-8614-7889
Email: fumikakuramae@icemostech.com

IceMOS SOI Sales Europe
Name: Rami Zakaria
Phone: +44 28 90 574700
Email: ramizakaria@icemostech.com

IceMOS America Sales
Name: Hugh Griffin
Phone: +44 28 90 574700
Email: hughgriffin@icemostech.com


